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摘要：激光诱导周期性表面结构（Ｌａｓｅｒｉｎｄｕｃｅｄｐｅｒｉｏｄｉｃｓｕｒｆａｃｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，ＬＩＰＳＳ）具有纳米尺度的特征结构和自重复的微

观尺度的排列图案，因此，ＬＩＰＳＳ在传感器、太阳能发电、光催化等方面具有广泛的应用前景。本文首先介绍 ＬＩＰＳＳ形成

过程中超快激光与物质相互作用的复杂过程，强调瞬态光学性质和表面结构变化的作用。然后综述几种具有代表性的

ＬＩＰＳＳ形成机理，并且讨论了各自的优缺点。接着介绍了ＬＩＰＳＳ形成过程中材料的变化，主要包括材料化学成分、晶体结



构和表面微观结构的变化。最后综述了ＬＩＰＳＳ在材料表面处理、光学和机械等方面的应用。
关　键　词：超快光学；飞秒激光；微加工；周期性表面结构
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